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H Z E & B I á  D E S C R I P T I V A

Correspondiente a la solicitad de registro de ana Patente de 
Introdaoo i$n, qne, por diez aRoa se salí aita para Españâ  a 
facer de la entidad GENERAL ELECTRIC CQMPAHY# de nao ionali— 
dad #a?iídioa Eatadoanidenaê  domiciliada en SCBBNECTimr, 
(EE#UU<̂ )̂  por^— — — — — — — — — — — — — —

a PERFECCIONAMIENTOS E& DISPOSITIVOS DE CONMOTACIO!T ^

Esta patente se refiera a perfeccionamientos en disposi­
tivos de oonmttact&n, particolarmente a diapositivoa de conEBi- 
taoi&a qae llevan conmutadores magnéticos^ talen oomo oonmnta^ 
dores magnético* de lengñeta^

Loe dispositivos de oonmutaoiém que llevan incorporados
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conmutadores magnátioos de lengüeta han encontrado reciente­
mente ana extensa variedad de apüoaolónes, ^  tales disposi­
tivos comprenden además del conmutador de lengüeta, un finio 
que proporciona los medios de accionar los contactes del con 
matador de lengüeta. Típicamente, el medio que produce el flu­
jo, bien presenta la forma de un imán permanente colocando ad­
yacente al conmutador de lengüeta o está disputaste en forma 
de arrollamiento que rodea el conmutador de lengüeta, el cual 
es selectivamente excitado y neutralizado para abrir y cerrar 
los oontsctcs de conmutación de lengüeta.

En aquellas instalaciones en que se han empleado los cam 
posmagnétioos da imanes permanentes para accionar conmutado­
res de lengüeta? sa han utilizado varias disposiciones para 
producir el cambio en el campo magnético en el conmutador de 
lengüeta requerido para ocasionar la apertura y oierre de 
los contactos de conmntaoión* Por ejemplo? se han estableci­
do medios para mover el imán permanente correspondiente al 
conmutador de lengüeta de modo que cambie la intensidad o 
la direoci&n del campo magnético en el conmutador da lengüe­
ta y aocibnar asi los contactos de conmutación. Como otro 
ejemplo, se ha dispuesto un blindaje magnético,que pe puede 
mover entre el imán y el conmutador para efeotuar la varia­
ción del campo magnético procedente del imán que influencia 
el conmutador. Sin embargo, oou tales disposiciones, el campo 
magnético en el conmutador de lengüeta cambia lentamente en 
relaoión oon el movimiento del imán o del blindaje, de manera 
que se necesita un movimiento diferencial relativamente gran 
da para producir el cambio necesario que ocasione la apertura 
y cierra de los contactos de conmutación. Esto es debido a la 
amplia dispersión del campo magnétioo en el espacio alrededor 
de un imán permanente.
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Teniente en cuente que loe conmutadores de lengüeta son 
de mu oha aplicación en instalaciones en donde el espacio es de 
gran interés, debe considerarse que en machos oasos no se pae- 
de admitir movimientos relativamente grandes de los medios 
que accionan el oenmutador de len#eta, y es muy deseable que 
so adopten medidas para reducir tal movimiento a un mínimo.
Es también deseable que los medies de actuación sean capaces 
de accionar ol conmutador de lengüeta de una manera franca 
y continuada, en respuesta a paqueaos movimientos de un me­
canismo sin el empleo de palancas multiplicadores de movi­
miento, que son voluminosas y que tienen muchas picatas.

Per lo tanto, es un objetivo primordial de la actual 
patente proveer un dispositivo de conmutación económico y 
compacto, que comprenda un conmutador magnético con nuevos y 
perfeccionados medios de aocionar los contactos del conmuta­
dor magnético.

Otro objetivo de este patente es proporcionar un dispo­
sitiva da conmutación nnevo y perfeccionado que incluya un 
conmutador magnético, con contactos que se pueden aocionar 
en respuesta a variaciones dentro de un campo magnético y 
que comprenda un dnloo obturador magnétioo para hacer variar 
el campo magnético.

Esta patente tiene además el objetivo de proporcionar un 
nuevo y perfeccionado dispositivo de conmutación, quo compren­
de un conmutador magnético con contactos que pueden ser acai¿ 
nados en respuesta a variaciones dentro de un campo magnético, 
y que conprende un obturador magnético que tiene una parte mó­
vil para hacer variar el campo magnétioo aplicado al conmuta­
dor en respaesrta al pequeño movimiento de la pieza.

Al llevar a cabo estes perfeccionamientos de ana manera 
preferida, se han realizado en un dispositivo de conmutación 
que comprende: un conmutador magnétioo de lengüeta con con-
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tactos magnéticos superpuestos, que son accionados en reapues^ 

?C ta a variaciones del campo magnético producidas por un imán
permanents adyacente al conmutador* El campo magnético pradu­
cido par el imán en loa contactos del conmutador de lengüeta 
se hace variar por medio de un shunt magnético en forma de 
obturador que tiene dea placaa ma^hatLcas situadas entre el 

73 imán permanente y el conmutador de lengüeta. El shunt con­
siste preferentemente en una placa fila y una placa móvil 
que se mueve en relaoián oon la placa fila entre dos posicio­
nes, une donde se conexiona a tepe con la placa fije, y otra 
donde está distanciada respaoto a ésta place fila.

S& Cuando las placas magnéticas están conexionadas a topa,
el finio magnátioo procedente del imán es efectivamente des­
viado a través de las placas y se separan del conmutador de 
lengüeta, y, cuando laa placas están separadas entre sí, el 
finio magnético procedente del imán se aplica el oonmntador 

83 de lengüeta. En la forma preferida, el conmutador de lengüe­
ta es un conmutador bipolar oon una lengüeta movible situada 
entre dos oontaotos filos y  normalmente en combinación con 
un contacto filo en ausencia del flujo magnético exterior 
aplicado. La disposición eat& hecha en tal forma que cuando 

90 las placaa del obturador magnético se hallan conexionadas a 
tope, la lengüeta movible está conexionada oon un contacto 
filo, y, cuando las placas magnéticas estén separadas por una 
pequeña distancia, la lengüeta movible es desplazada para ve­
nir a apoyarse en el otro contacto.filo.

93 Otros objetivos y ventajas de estos perfeccionamientos
resultan evidenciados en la siguiente descripción, hecha en 
combinación con _el dibulo que se acompaña, en el cual:

La figura 1 ea una representación esquemática de un dispo 
altivo de conmutación oenstruido de acuerdo con la patente
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solicitad* y (me muestra lo? o ont actos del conmutador de leu— 

dieta abiertos;
La figera 2 es une representación esquemática del dispo­

sitive de le figura 1 oon las piezas reproducidas en eleva­

ción vistas porJ un extremo;
La figura ? es ana representación esquemática del dispo­

sitivo de la figera 1 que muestra los oontaotos dei conmutador 
de leng&et* cerrados;

La fig&ra 4 es un aspecto en elevación que maestra en 
dispositivo de conmutación de construcción distinta de la del 
dispositivo 1, oén una parte de la cubierta del mismo separa­
da#

La figura 5 es un aspecto seg&n un corte por la línea 
5-5 en la figura 4, a la que se ha añadido la oubi erta;

La figura 6 es una vista seg&n la línea 6-5 en la figura
4, y

La figura 7 es un corte seg&n la linea 7-7 en la figura 
4.

Refiriéndonos a loe dibujo* en les figuras 1, 2 y 3 se 
ha representado un dispositivo 10 oonetruido de acuerdo con 
la aotual patente# El dispositivo 10 comprenda un conmntador 
magmàtico 11, en forma de conmutador magmàtico de leng&et a, 
que tiene unos oontactos magmàtico* 12 y 13 planos, de super­
posición y alargados que se entienden paralelos, situados de^ 
tro de una cápsula sellad* 14# El funcionamiento de los con­
tactos 12 y 13 está ocntrolado por medio de un elemento pro­
ductor de flujo representado en forma de un imán 15 permanen­
te, generalmente de V, q&e produce flujo magnético para in­
fluenciar los contactos 12 y 13 que tiene polos magnéticos 
norte y sur, designados respectivamente por las letras & y S*

EL oonmntador 11 se ha disecado de modo que cuando un



componente de flujo magnético procedente del imán 1$ atraviesa 
loa coataotoa 12 y 13, eatoa contactos se o ierran, y en aneen# 
oia de tal componente de flujo, los contactos 12 y 13 se abren 
como se representa en la figura I.

133 De acnerdo con esta patente, se han dispuesto medios nue­
vos y perfeccionados para controlar el camino del flujo magné­
tico que emana del imán 1$ para mandar el accionamiento de los 
contactos 12 y 13+ En la realización de las figuras 1, 2 y 3 
el medio perfeccionado de control consiste en un shunt mag- 

140 nóttco 15, representado en formo de un obturador compuesto
con un par de plaoaa magnéticas 17 y 15+ cua se hallan en 
un plano oomdn, entro el imán 13 y el conmutador 11. El pla­
no común es paralelo a los planos de los contactos planos 12 
y 13 y es perpendicular al sentido dé superposición de los 

143 contactes.
En la figura 1+ los bordes de las plaoaa I? y 15 del 

shunt 15 se ven en contacto a topo en un lugar de un plano 
próximo a la región de superposición de les contactos 12 y 
13 del conmutador de lengüeta 11, y que los corta. Las pla- 

130 cao de contacto 17 y 15 proporcionan un corto camino de poca
reluctancia para el flujo del imán 15, que asi apantana afeo, 
divamente el conmutador de lengReta 11 y sus contactos oon 
respecto al o ampo magnético, mediante lo oual se abren los 
contactos 12 y 13+ Para hacer variar el campo magnético en 

133 el conmutador 11 para que se cierren los contactos 12 y 13, 
el dispositivo puede hacer que una de las dos placas 1? y 18, 
o las dos, se muevan para separarse entre si, como se repre­
senta en la figura 3.

En este conjunto que ahora se estudia, las dos placas 
160 17 y 15 sa mueven en el sentido de las flechas, paralelamen­

te al sentido de. polpcaeión de loa. contactos 12 y 13, para se­
parar las placas, lo cual hace aumentar grandemente la reine—
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tane i a del camine magnètico a tra véa del shnnt. Esto da por 
resoltado ana variación del campo magnètico en el conmatador 
11, de tal forma que el flujo magnètico procedente del imán 
atraviata los contactos 12 y 13 y oierra entra si estos oontac 
tos, como se representa en la figura 3* La variaoién del cam­
po magnètico del imán 15. necesaria para accionar los contaos 
tos 12 y  13, es producida por un movimiento muy pequeSe de laa 
placas 1? y 18 del shunt 16. Se observaré que tal movimiento 
es considerablemente menor que el necesario en un imán o un 
blindaje magnètico colocado entre un imán y un conmutador pa­
ra accionar los contactos del conmutador.

Oon referencia ahora a las figuras 4, 5, 6 y 7, se he re­
presentado una forma modificada de dispositivo de connmtscién, 
representado de modo general con el námero 20, que tiene un 
alojamiento 21 de dos piezas, para incluir las partes de fun­
cionamiento del conmutador. En la figura 4 se ve solamente una 
pieza 22 del alojamiento; la otra pieza 23 complementaria del 
alojamiento no esté en la figura 4, pero está representada an 
las figuras 5, 6 y 7 . El plano de separación de las piezas de 
alojamiento de la figura 4 es paralelo al plano del papel, y 
en las figuras 5 y & es. de modo general un plano horizontal 
perpendicular al plano del papel.

como se ve muy bien en la figura 5, las piezas de alo­
jamiento 22 y 23 son de sección transversal apraximadamecte 
en forma de L, que presentan respectivamente unos rebajos 24
y 25, que so extienden prácticamente en teda la longitud de 
las mismas para recibir los conmutadores magnéticas 26 y 2?. 
mientras que en el conjunte en cuestión se muestran dos con­
mutadores magnéticos, el a lo j amiente 21 puede acomodar un solo 
conmntador magnéticc, como apareoe^en la presente.
___ Las piezas de alojamiento 22 y 23 estén aseguradas entre
si mediante abrazaderas elásticas 26 y 25 generalmente en forme
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de V  colocadas en loa extremos del alojamiento, en ranuras co­
municantes formadas en laa piezas de alojamiento* A este obje­
to, los extremos superiores de las piezas de alojamiento 22 y 
23, como se representa en la figura 7, tienen dentro unas ra­
nuras 30 y 31, que reciben 3a abrazadera 28 elástica en forma 
de U; y  los extremos inferiores de las piezas de alojamiento, 
oomo se representa en la figura 7, tienen las ranuras 32 y 33 
que reciben la abrazadera elástica 29*

Los conmutadores 26 y 2? pueden ser de cualquier tipo 
apropiado y en el conjunto representado en las figuras 4,3,
8 y 7, los oenm&tadores 2p y 2? están representados en forma 
de conmutadoras magnéticos de lengüeta de doble polo*

En resumen, el conmutador 27 comprende un eleotrodo m&vil 
O leng&eta 34 que tiene una parte de contactos aplanada supe¿ 
puesta y colocada entre un par de electrodos fijos 35 y 36? 
los electrodos 34, 35 y 36 están soportados por - y montados 
dentro de - una cápsula henea ticamente cerrada 37* La lengget* 
34 acaba en un terminal oilindrioo 36 que se sale al exterior 
de la cápsula 37 en el extrato superior de la misma, o orno ae 
representa en la figura 4; y los electrodos 35 y 36 acaban 
respectivamente en los terminales cilindricos 39 y 40 que sa­
len fuera de la cápsula 37, en el extremo inferior de le mis­
ma, como se representa en la figura 4* Los conductores eléc­
tricos (no representados) están conectados a los terminales 
36, 39 y  48 para oonduoir la corriente controlada por el con­
mutador*

El eleotrodo fijo 56 se compone de dos partes de las que 
la terminal del mismo sustenta un imán permanente 41, el cual 
a su vez tiene unido un contacto aplanado 42, que está sepa­

rado del ocntacto aplanado 43 del otro electrodo fijo 35* Loa 
pelos norte y sur del imán 41 están designados por las letras í 
y g respectivamente*
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Eo el conjunto representado, el imán de inducción 41 está 

dispuesto de modo que su flujo magmàtico es sufioiente paro atro 
er normalmente lo lengüeta 34 para que conexione oon el oontao- 
to 42 del electrodo 36, como ae representa en la figura 4, pare 
eatatleoer oontaetos normalmente cerrados. Cuando se aplica un 
campo magmàtico exterior al oonmntader 2? que actóa em oposición 
al campo que amano del imán 41, la lengüeta 34 sarà desconexio- 
nada¡ del contacto 42 y es conexionado oon el conta oto 43 paro 
abrir los contactos: normalmente cerrados y para cerrar los con* 
tactos normalmente abiertos. TRI desplazamiento se debe a la 
anulación del flujo procedente del imán 41 a través de loa con­
tactos normalmsnte cerrados, flujo que viene del campo exterior 
que atraviesa los oontaetos normalmente abiertos/? la fuerza 
elástica del contacto 34 que lo solicita hacia el contacto 43.
Si se suprime el campo exterior, ello dará por resultado el 
desplazamiento del contacto 34 que vuelve a conexionar con el 
contacte 42.

Para montar los conmutad eres 26 y 27 en poaioioues de fu¿ 
oionandeñto dentro del alojasiento 21, las piezas de alejamien­
to 22 y 23 presentan una pluralidad de ranuras pgra alejgr los 
distintes terminales de los oonmntadzres 26 y 2?. ¿ este obje­
to, la pieza de alejamiento 23 comprende las ranuras 44 y 4$ en 
rtpa; parea extrema del mismo, las cuales están separadas por 
medio de un saliente 46 que se extiende verticalmente (figura 6), 
y que recibe respectivamente los terminales 39 y 4C del conmu­
tador 2?. El terminal 36 dal conmutador 27 está alojado dentro 
de uba ranura (no representadai, formada en la otra pared extra 
ma de la pieza de alojamiento 23. EL oonmutsder 2S presenta los 
terminales 4f y 4S cwrespondi entes respectivamente a los termi­
nales 39 y 40 del conmutador 27, que están alojados dentro da 
los rebajos 43 y 36 situados en una pared extrema de la pieza 
de alojamiento 22 y separados por una proyección que se wtie^
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de verticalmente 51 (figura 6 i, que descarga sobre la proyecció: 
46 otiando las piezas de alojamiento están aseguradas en su po- 
sicián* El oonmatador 26 incluye un terminal. 52 (figura 7)# 
que corresponde al terminal 38 del comentador 2? y que está 
situado dentro de una ranura 53 formada en la otra pared soctrem 
de la pieza de alojamiento 22* Cuando las piezas de alojamiento 
están aseguradas entre al, la ranura 53 de la pieza 22 co­
munica oon la ranura correspondiente (no representada) for- . 
mada en la pieza 23* De este modo se ve que con la disposicián 
de montaje descrito, los conmutadores 26 y 27 se mantienen en 

posiciones de funcionamiento contra un desplazamiento notorio 
por medio de las piezaa de alojamiento 22 y 25*

Para proporcionar un campo magnátioo que accione los con­
tactos de los conmutad ares 26 y 27, el medio producto!! de flujo 
magnético, representado en forma de un par de imanes permanen­
tes 55 y 56, se sitas adyacente a los conmutadores 26 y 27* Be 
la figura 7 se representan los imanes 55 y 56 en forma de ima­
nas da barra alargada que se extienden paralelos, que tienen 
los polos norte designados con la letra E y loa polos sur desi& 
nados oon la letra S y que están situados respectivamente en lee 
regiones superior e inferior del dispositivo de oomnntaci&B* Lo. 
imanes 55 y 56 están situados an un plano común y están o alosa­
dos respectivamente dentro de unos rebajos 57 y 58 formados en 
las piezas de alojamiento 22 y 23* Como se ve bien en la figura 
5, los imanes 55 y 56 están separados transversalmente en su p^ 
sicián longitudinal, de modo que están prácticamente alineados 
con los conmutadores asociados 26 y 2?, y el plano de los Imane 
es generalmente paralelo a loa planos de los contactos aplana­
dos de les conmutadores*

Para controlar el recorrido del flujo magnético que emana 
de los imanes 55 y 56 para mandar por este medio el funciona­
miento de los conmutadores 26 y 27, la actual patente utiliza
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nn único shunt magnético 60 en forma de un obturador consti­
tuido Por d°* etemenSos magnéticos 61 y 62, El shunt 60 puede 
tener varias configuraciones,, y en el conjunto representado en 
la figure* los elementos magnéticos 61 y 62 tienen la forma de 
placas planas dispuestas en un plano comán, que as generalmente 
paralelo al plano de los imanes 55 y 56 y que esté entre los 
Raames 55 y 55 y los conmutadores 26 y 2?,

Las placas magnéticas 61 y  62 del oonjunto representado 
en. las figuras y ? corresponde e las placas magnéticas
17 reproducidas en las figuras 1, 2 y 3+ Al hablar de las fi­
guras 1* 2 y 3 se recordaré que se pueden mecer una o las dos 
placas 17 y 18, para proporcionar o bien una conexión a tope 
o la separsoión de las placas. En las figuras 1, 2 y 3 se 
pueden mover las dos planas 17 y 18, y en el conjunto de las 
figuras 4, 5 y 6 y 7* solamente se pueda mover una de las pla­
nas con respecto a Is otra que esté fija respecto a cualquier - -..- - - - *
movimiento#

Las placas 61 y 62 estén montadas en las piezas de aloja­
miento 22 y 23, de modo que la placa 61 esté fija ooatra cual­
quier movimiento, y la placa 62 es mévil con respacto a la pla­
ca 61 en direcciones paralelas a las direcciones de extensión 
de los electrodos de los conmutadores entre dos posiciones, 
en donde la placa 62 está en oontaoto a topa con la placa 61* 
y en donde 1 aplaca 62 esté separada de la placa 61. A este fin* 
la placa fija 61 tiene unas orejetas opuestas que se extienden 
lateralmente 63 en su extremo superior, tal como se representa 
en la figura ?, laé cuales están situadas dentro de unas raen- 
ras 64 formadas en las paredes laterales de las piezas de alo­
jamiento 22 y 23 respectivamente. Las orejetas 65 y las ranuras 
64 estén configuradas de tal modo que la placa 61 no puede mo­
verse en su alojamiento 21 verticalmente, como se represente 
en la figura ?+ El extremo inferior de la piaos 61, como se
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representa en la figura ?, va provista con un par adió Ranal
da orejetas opuestas que se extiendan lateralmente 6?, que 
se proyectan dentro de unas ranuras alargadas 66, que están 
formadas en las paredes laterales da las piezas de alejamiento 
22 y 23, y que también reciben una orejetas opuestas extendi­
das lateralmente 67, dispuestas en el extremo superior de la 
placa móvil 62, Las orejetas 67 y las ranuras 66 están oonSgn- 
radas de modo que permiten un movimiento limitado de la placa 
62 en direcciones verticales dentro del alojamiento 29L, como 
se representa en la figura 7. En el extremo inferior de la 
placa 62 se han formado unas orejetas opuestas extendidas la­
teralmente 63, que se proyectan en ranuras opuestas 65, las 
cuales están formadas en las paredes laterales de las piezas 
de alojamiento 22 y 23, y que están alargadas para permitir 
el deseado movimiento vertical de la placa 62 en sn aloja­
miento.

Es preferible que se disponga une chapo delgada de ais­
lamiento 70 entre el shunt magnátioo 60 y los imanes per­
manentes 55 y 56, Los imanes 55 y 56 se superponen a las dos 
placas 61 y 52 y se mantienen en sus posiciones de acciona­
miento por la atracción magnátioo establecida entre los ima­
nes y el shunt magnético 60, Las placas 61 y 62 establecen 
prefeferentemente contacto a tope a lo largo de un plano 
que corta transversalmente cada uno de los oontactos de los con 
matadores 26 y 27, o que resulta muy próximo a cortar tales 
contactos en dicha manera transversal.

Para efectuar un movimiento de la placa 62 en relación 
con la placa 61 para el control operatorio de los conmutado­
res 26 y 2?, la actual patente presenta una especia de ac­
tuado!*, que está montado para movimiento alternativo en el 
alojamiento 21 y que para la actuación está̂  conectado o en la 
placa 62, Este aoteador se representa en forma de una varilla

- 12 -



y

355

360

365

37a

375

360

385 .

71, montada dentro de macacas oooperantea 72 da las piezas de 
alojamiento 22 y 23, y que sale al anterior delalojamiento 
para el movimiento da vaivén en sentida vertical, como se re­
presenta en las figuras 4 y 7* 4 la varilla 71 se ha anido on 
muR&n 73 que se entiende a través de una abertura alargas en 
el aislamiento 70 y de una abertura en la placa 62 para co­
nectar en funcionamiento la varilla 71 y la plana 62, como se ve 
bien en la figura 7, la varilla ?1 se extiende a lo largo de un 
eje central del alojamiento 21, a través del espacio compren­
dido entre los imanes 55 y 55, y tiene una parte reducida en 
el extremo inferior 75* que está parcialmente rodeada por un 
muelle cilindrico 74 que tiene sus extremos enjetados respes^ 
tivamente en un resalta 75 de la misma varilla 71 y en la pared 
extrema 76 del alojamiento.

La varilla 71 puede tener su extremo s^erior, oomo se 
representa en la figura 7* unida a un aotuador de botón pulsa­
dor (no representado en la figura?, y, cuando la varilla 71 
as presionada hada abajo, como se ve en la figura 7, el mue­
lle 74 esté comprimido y la placa 62 al moverse hada abajo so 
separa de la placa 61; asi, al separarse las placas se establece 
un pequeño entrehierro que aumenta grandemente la reluctancia 
del camino magnético a través del shunt 60. Cuando ocurre ésto, 
el flujo magnético procedente de los imanes 55 y 56 atraviesa 
los contactos móviles y fijos, normalmente oerrados, 34 y 42 
del conmutador 27, y los correspondientes contaotos del conmu­
tador 26 en oposición al flujo que amana del imán 41 del conmu­
tador 27 y el correspondiente imán del conmutador 26, mediante 
lo cual los oontactos móviles se conexionan con los contactos 
f^os nac^Imente abiertos (contacto 43 del conmutador 27?*
En.etrpa palsbraa,..cuando las placas-61 y 62 están separadas,

Ol campo magnético en los conmntadores 26 y 27 cambia, lo suf ir 
dente para motivar que los oontaotos nórmale? cerrados se abran 
y los contactos nosBdma&o abiertos se cierren*
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Cuando se suelta la varila71* se #teve hacia arriba* oomo 
se ve en la figura 7* baio la aooién del muelle de eoctensi&n
74 y también por la aaei&n de la fuerza de atracción estableé— 
da entre las placas 61 y 62. Esta fuerza aumenta a medida que
la placa 62 se aproxima a la placa 61 y en realidad da por re­
sultado un movimiento de accián de cierre de la placa 62 en 
oontaatp a topa con la placa 61. Cuando laa placas están en 
contacta a topa el shunt 60 forma un oamimO de reluctancia muy 
baia para el flujo magmàtica procedente de los electrodos 55 y 
$6* mediante lo oual los contactos móviles de los conmutadores 
se desconexionan de los contactes filos normalmente, abiertos 
(contacta 4? del conmutador 27! y vuelven a conexionar con los 
contactos filos normalmente oerrados (contacto 42 del conmuta­
dor 26!. ........  _ ...........

Después de descritos los perfeccionamientos introducidos 
en dispositivos modernos de conmutación* quedará evidenciado 
a los expertos de esta especialidad que se pueden hacer cam­
bios y modificaciones sin salir del fundamento de diobos per- 
fencionamie^s en sus aspectos amplios y* por lo tanto, 
en las re^ivindicwiones que signen se ha tratado de cubrir 
tales cambios y modificaciones que caen dentro del áspiritu 
y dèi" alcance de dichos perfeccionamientos.

K ù T 1 ...
M  RESIMENi La présente Patente, de Ihtroduoción que, por 

diez años se solicita para Espada* habrá de recaer sobre las 
siguientes reivindicaciones:

I*.-Perfeccionamientos en dispositivos de conmutación* 
caracterizados por comprender: un conmutador magmàtico com 
un par de contactos magnéticos generalmente paralelos que se 
sc^arponen; por lo menos uno de dichos contactos es m$vil pa­
ra establecer con el oü?o oontacto condiciones de cierra y 

de apert&ra de contactos; un medio de producir fluiO magnético



f
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*** <3̂ "' *..separado de dicho cpomutadorpara producir flujomagnótico^
420 destinado a oontrolar el movimiento de dicho contacto móvil*

y un obturador magnético situado entre el comentador y el medio, 
de producir finio para oontrolar el camino de flujo proceden­
te del medio de producir finio; dicho obturador llevo dos 
slementos magnéticos separados* por lo menos uno de ellos es

42$ móvil entre una primera posición, en donde forma con el otro 
elemento un camino de baja reluctancia para el flujo magné­
tico procedente del medio de producir flujo y una segunda po­
sición y en donde forma oen el otro elemento un camino de 
alta reluctancia para el flujo magnético procedente del me-

430 dio de producir flujo*
2**-Perfaccionamientos en dispositivos de conmutación* 

corno se han definido en la reivindicación 1* caracterizados 
porque dichos elementos magnéticos tienen la forma de placas 
planas que se apoyan en un plano cemón*

43$ 3*— Perfaccionamientos en dispositivos de conmutación* 
como ae definen en la reivindicación 1* caracterizados porque 
uno de dichos elementos magnéticos es m&vil en direcciones 
generalmente paralelas a las direcciones de extensión de los

44a contactos entre una primera posición en donde Se conexiona 
con al otro elemento y una segunda posición en donde esté

443

separado del otro elemento* _______ __ _
44.- Perfeccionamientos en dispositivos de conmutación, 

caracterizados por comprender? un conmutador magnético con 
un par de contactos magnéticos* generalmente paralelos que 
se superponen; uno de dichos contactos es móvil entre posi­
ciones que establecen con el otro contactó condiciones respes, 
ticamente de oontacto oerrade y de contaoto abierto; un medio 
de producir flujo magnétioo separado de dicho conmutador para

450 produoir flujo magnético* oon objeto de oontrolar el citado 
contacto móvil; normalmente este citado contacto móvil toma 
unaprimera posición en ausencia del flujo BKgnótice que atrs-
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Tiesa loa contactos procedentes de dicho medio de producir 
finjo, y es movido a ana segunda posición en respetaste al 
paso de finjo magnético a través de los contactos desda al 
medio de prodaoir finjo; an ohtarador magnético que coa^rem 
da dos elementos magnéticos que ae apoyan en an plano oem&n 
perpendicular a la dirección de superposición de dichos con­
tactos; por lo menos ano de dichos elementos es móvil entre 
ana primera posición en donde esté en contacto a tope con el 
otro elemento para shuntar el flujo magnético procedente del 
medio de producir flujo separado de los contactos y ana se­
gunda posición en donde está separado AI otro elemento pare es 
tsblecer an entrehierro que permite ai flujo magnético pro­
cedente del medio productor de flujo atravesar los contactos.

5*.- Perfeccionamientos- en dispositivos de conmutación, 
oamo se definen en la reivindicación 4, caracterizados porque 
dichos miembros estén en contacto a topa un lugar incluido 
en el plano que corta cada ano de diohos contactos.

6* *-Perfeoatonas lentos en dispositivos de conmutación, 
caracterizados por comprender: un conmutador magnético con 
Un par de contactos magnéticos generalmente paraleles que 
se superponen; ano de dichos contactos es móvil entre posi­
ciones que establecen con el otro contacto condiciones res­
pectivamente de contacte cerrado y de contacto abierto; un 
medio de producir flujo magnético esté separado de dicho 
conmutador con objeto de producir flujo magnético que eon-_ 
trole el movimiento de dicho contacto; dicho contacto móvil 
normalmente toma ana primera posioión en ausencia de finjo 
magnético que atraviesa los oontactos desde los imanes, y 
es movido a una segunda posición en respuesta al paso de iüajo 
magnético a través de los oontactos desde el medio de producir 
flujo; un pbterador magnético colocado entre el conmutador 
y el medio de prodaoir flujo para controlar el camino del
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flujo magnético procedente del medio de producir finjo; di- 
ohe obturador coaprende un primer elemento magnético fijo y 
en oegymdo elemento magnético dispuesto pene moverse en rela­
ción con el primer miembro; medios para efectuar el movimiento 
del segundo elemento en relación oon el primer elemento entre 
una primera posición* en donde el segundo elemento esté co­
nexionado oon el primer elemento para shuntar el flujo magnéti^ 
oo procedente del medio de producir flujo llevándolo legos de 
los contantes* y una segunda posición en donde el segundo ele­
mento esté separado del primer elemento para establecer un 
entrehierro que permita al flujo magnético procedente del 
medio de producir flujo atravesar los oontaotos.

?s.-Perfeccionamientos en dispositivos de conmutación 
como se definen^en la reivindicación 6, caracterizad^ porque 
dichos elementos tienen forma de planas Planas y se apoyan 
en un plano oom&rn perpendicular a la dirección de superpo­
sición de dichos contactos.

g*.-Perfeccionamientos en dispositivos de conmutación, 
caracterizados por conprender: un par de conmutadores magné­
ticos sigilares, que cada uno de ellos tiene un par de con­
tactos magnéticos generalmente paralelos que se superponen; 
una de dichos contactos es móvil entre posiciones que estable­
cen con el otro contacto condiciones respectivamente de oon- 
taotos cerrados y de contactos abiertos; un medio productor 
de flujo magnético separado de los conmutadorespara producir 
flujo magnético oon objeto de controlar el movimiento de di­
cho oontacto móvil de cada conmutador; dicho medio de produ­
cir flujo cemprende un par de imanes permanentes de barra cue_ 
se extienden paralelamente separados y en relación transversal 
3P9 #s_otro; el citado contacto de.cada_oo^tadoc tosas nor- 
malme^o una primera posición en ausencia de flujo magnético 
qpe atraviesa los contactos desde los imanes, y es movido a
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una segunda posición en respuesta al pasa da fluía magnético 
a través de los contactos desde los imanes; en obturador mag­
nético colocado entre el conmutador y los imanes para contro­
lar el camino del flujo magnético precedente de los imanes; 
dicho obturador tiene un primer elemento magnético fijo y un 
segundo elemente magnético montado para moverse en relaclén 
con el primer elemento; medios para efectuar el movimiento 
del segundo elemento en relaoién oon el primer elemento en­
tre una primera posición, en donde el segundo elemento se 
conexiona oon el primer elemento para shuntar el flujo pro­
cedente de los imanea separándolo de los contactos de cada 
conmutador y una segunda posioión, en donde el segundo el amen 
to esté separado del primero para establecer un entrehierro 
q.ue permita el flujo magnético procedente de los imanes stra^ 
vasar los contactos de cada conmntador; el medio dltimamente 
citado tiene una varilla de actuación que se extiende a tra­
vés del espacio comprendido entre dichos imanes de barra y 
va conectadá a dicho segundo elemento, y medios elásticos 
de polarizar dicha varilla de modo que el segundo elemento 
se conexione normalmente con el citado primer elemento*

9*.-Perfeccionamientos en dispositivos de conmutación, 
seg&n se han definido en la reivindicación S, caracterizados 
porque los citados primer y  segundo elementos descansan en 
forma de placas planas en un plano coa&n perpendicular a la 
dirección de superposición de los contactos de cada conmuta­
dor.

10*.- Perfeccionamientos en dispositivos de oonmntac&ón 
como se definen en la reivindicación 8, caracterizados porque 
dichos primero y segundo elementos se conexionan en un lugar 
de un plano que corta los contactos de oada conmutador.

11*.— Perfeccionamientos en dispositivos de conmutación, 
caracterizados por otmqpreader; un alojamiento, un conmntador
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magnético dentro del alo j amiento con un par de contacten mag-
550 nétioo# generalmente paralelen que se superponen; ano de dlohos 

contacto# en móvil entre poelcionen que establecen oon el otro 
contacto, condiciones respectivamente de oontaoto cerrado y de 
contacto abierto? un imán permanente dentro del alojamiento y 
separado de dicho oonmntader para producir flujo magnético que 

555 controle el movimiento del oitado contacto; dicho contacto toma 
normalmente una primera posición en ausencia de flujo magnéti­
co a través de loa contacto# desde dicho imán, y es movido a 
una segunda posición en respuesta al peso de flujo magnético 
a través de loa contacten desde el imán; un obturador magnético 

563 situado entre el conmutador y  el imán para controlar el camino 
del fluyo magnético procedente del Imán; dicho obturador tie­
ne un primer elemento fliado a dioho alojamiento y un segundo 
elemento montado por el alojamiento para mogerse en relación 
con el primer elemento entre una primera posioión, en donde el 
segundo elemento se conexiona oon el primer elemento para shun­
tar el flujo magnético procedente del imán separándolos de di­
chos contacto# y una segunda posición en donde el segundo elemen^ 
te esté separado del primer elemento para establecer un entra- 
hierro que permita al flujo magnético procedente del imán atra- 

5 ? 0  venar los contactos*
I2**-Perfaccionamientos en dispositivo# de commntaaión 

aegán se han definido en la reivindicación 11, caracterizados 
porque el alojamiento se coa^one de dos pieza# separables, y 
cada una de ellas tiene ranuras que reciben parte# de los citado: 

575 primero, y segundo elementes*
13*.-Perfeccionamientos en dispositivos da conmutación, 

como se han definido en la reivindicación 11, caracterizado# 
porque lo# oitado# primero y segundo elemento# son placa# pla­
nas que se apoyan eñ un plano comón perpendicular a la dlrec- 

580 oián de superposición de dichos contactos, y dicho alojamiento

-19 -
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incluye don piezas montadas de modo que se pueden separar en
una dirección paralela a dioho plano oom&n.

14*..-Perfeccionamientos en dispositivos de conmutación
caracterizados por oemprenderían alojamiento que se compone 
de dos piezas desmontables; un oon^tador magnético dentro del 
alojamiento que tiene un par de contactos magnéticas an gema- 
ral paralelos que se superponen; uno de dichos oontaotos es 
móvil entre posiciones que establecen oon el otro contacto 
posiciones respectivamente de oontacto o errado y de contacto 
abierto; un imán permanente dentro del alojamiento y separado 
de dicho conmutador para producir flujo magnético con objeto 
de controlar el movimiento del citado ooftacto; dicho oontae- 
to normalmente toma una primera posición en ausencia de flujo 
magnético a través de los contactos del citado imán, y siendo 
llevado a una segunda posioión en respuesta al paso de flujo 
magnético a través de los contactos desde el imán; un obtura­
dor magnético situado entre el conmutador y el imán para c o ^  
trdlar el camino de flujo magnético procedente del imán; dioho 
obturador tiene un primer elemente con partes que sobresalen 
en unas ranuras formadas en las piezas del alojamiento de modo 
que queden fijadas a dicho alojamiento y un segando elemento 
que tiene partes que se proyectan dentro de unas ranuras alar
gadas formadas en el alojamiento paro que puedo tener un mo­
vimiento relativo, respecto al primer elemento entre una primo, 
ra posición donde el segando elemento se conexiona oon el pri­
mer elemento: para shuntar el flujo magnético procedente del 
imán llevándolo lejos de dichos contactos y una segunda posi­
ción# en donde el seg&ndo elemento está separado del primer 
elemento para establecer un entrehierro cpn objeto de permi­
tir que el flujo magnético procedente del imán atravieso los 
contactos; una varilla de actuación wnectada a dicho segun­
do miembro y mentada con posible movimiento de vaivén <9S-



f

615

620

W

dicho alojamiento para producir el movimiento de dicho asgan- 
do elemento enrelación con el primer elemento, y un muelle 
cilindrico dispuesto para llevar la varilla hacia ana posi­
ción en donde el segundo elemento se conexiona con el primer

1$*.- Por &ltimo se reivindica como oblato sobre el que 
ha de recaer la presente Patente de Introducción que, por diez
ahos se solicita para España, por.- - - - — ---------- —

* PERFECCION-ABil ENTOS EN DISPOSITIVOS DE CONMOTRCIDN *
La presente Memoria consta de veintiuna hojas foliadas y 

esoritas a máquina por una sola de sus caras y planeos que se 
acompañan.-
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